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Uktad automatycznej regulacji wzmocnienia odbiornika radiowego

Przedmiotem wynalazku jest uklad automatycznej regulacji wzmocnienia zapobiegajacy wystgpowamu
modulacji skroénej w odbiorniku radiowym (radiofonicznym, radiokomunikacyjnym lub telewizyjnym).”

W odbiornikach radiowych, zwtaszcza w odbiornikach tranzystorowych, przy duzych poziomach sygnatéw
zakldcajacych, szczegdlnie trudne do usunigcia sg zaktdcenia odbioru wywotane modulacja skrosng. Wystepo-
wanie tych zakldcen jest zwiazane z nielinearnoscia napieciowo-pradowych charakterystyk elementow stosowa-
nych w pierwszym stopniu wzmacniajacym odbiornika. Poza zwigkszaniem selektywnosci obwodu wejsciowego
lub antenowego i stosowaniem elementéw wzmacniajacych o odpowiednio dobranym ksztatcie charakterystyki
napigciowo-pradowej nie znano, jak dotad, skutecznego $rodka zapobiegajacego wystgpowaniu modulacji skros-
nej i zwigkszajacego odporno$é¢ odbiomika na bardzo silne sygnaty zakdcajace.

Stosowane dotychczas w odbiomikach radiowych rézne uktady automatycznej regulacji wzmocnienia nie
zwigkszaly odpornosci odbiornika na silne sygnaty zaktdcajace i nie zapobiegaly wystepowaniu modulacji skros-
nej, gdyz we wszystkich tych uktadach dziatanie automatycznej regulacji wzmocnienia jest zdeterminowane
poziomem sygnalu pozadanego, to jest sygnatu do ktérego odbiornik jest dostroiony. W uktadach tych dzialanie
automatycznej regulacji wzmocnienia w zasadzie nie zalezy od poziomu sygna}ow niepozadanych wyste¢pujacych
na wejsciu odbiornika.

W odréznieniu od tych uktadéw w uk{adzm automatycznej regulacj: wzmocnienia, ktéry jest przedmiotem
wynalazku, dziatanie automatycznej regulacji wzmocnienia jest zdeterminowane najsilniejszym sygnatem wejscio-
wym niezaleznie od tego czy jest to sygnat pozadany czy niepozadany.

W uktadzie tym przez zastosowanie szerokopasmowej automatycznej regulacji wzmocnienia zawierajgcej
regulowany automatycznie dzielnik napiecia wejsciowego nie dopuszcza si¢ do przesterowania pie:wszego stopnia
wzmacniajacego odbiomika radiowego przez jakiekolwick, pozadane czy tez niepozadane, sygnaly wejsciowe
idzigki temu uzyskuje si¢ znaczne zmniejszenie zaktécen odbioru wywotanych modulacjg skrosng i zaktdcenia-
mi interferencyjnymi. :

Uktady wyjasniajace dziatanie- automatycznej regulacji wzmocnienia objetej niniejszym wynalazkiem ‘sa
przedstawione na fig. 11 fig. 2.
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W obwodzie emitera tranzystora T1 pracujacego jako pierwszy stopieri wzmacniajacy odbiornika znajduje
si¢ regulowana rezystancja 1, ktdrej warto$é-jest regulowana automatycznie napigciem regulacyjnym automatycz-
nej regulacji wzmocnienia UARW. Napigcie regulacyjne automatycznej regulacji wzmocnienia UARW jest dostar-
iczone przez szerckopasmowy wzmacniacz regulacyjny z prostownikiem 2. Napiecie wejsciowe tego wzmacniacza
jest pobierane bezposrednio z wejscia pierwszego stopnia wzmacniajgcego odbiormiics i izt 7 hazy franzvetarn
T1, jak w uktadzie na fig. 1, wzglednic z wyjscia pierwszego stopnia wzmacniajacego odbiornika to jest z
kolektora tranzystora T1, jesli ten stopieri pracuje jako szerokopasmowy wzmacniacz wielkiej czgstotliwosei, jak
w uktadzie na fig. 2.

Szerokopasmowy wzmacniacz regulacyjny 2 wzmacnia réwnomiernie wszystkic sygnaty dochodzace do
wejscia tranzystora T1 i dlatego wartos¢ napigcia regulacyjnego UARW otrzymanego na wyjsciu tego wzmacnia-
cza, to jest na wejsciu regulowanej rezystancji 1 jest zdeterminowana najsilniejszym sygnatem Uye docierajscym
do wejscia tranzystora T1. Wartosé wyste pujacej w obwodzie emitera tranzystora T1 regulowanej rezystancji 1,
ktére wraz z rézniczkowa impedancjg ztacza emiter-baza tego tranzystora tworzy regulowany automatycznie
dzielnik napigcia wejsciowego, jest proporcjonalna do napigcia regulacyjnego i dlatego podzial napigcia wejscio-
wego wielkiej czestotliwosci Uwe mi¢dzy regulowang rezystancje 1 a zlacze emiter-baza tranzystora T1 jest
zdeterminowany i regulowany automatycznie najsilniejszym sygnatem, zaktécajacym lub pozadanym, wystepu-
jacym na wejsciu pierwszego elementu wzmacniajacego odbiornika, to jest na bazie tranzystora T1.

Przy odpowiednim dobraniu wartosci wzmocnienia wzmacniacza regulacyjnego 2, charakterystyki prostow-
nika i charakterystyki regulacyjnej regulowanej rezystancji 1, amplituda Uep najsilniejszego sygnatu wystepuja-
cego na zlaczu emiter-baza tranzystora T1 nie przekroczy wartosci maksymalnej Ueh max, zdeterminowanej
dopuszczalnym poziomem zaktdcer i znieksztatceri odbioru, wywotanych efektami nielinearnymi wynikajacymi
z nielinearnosci napieciowo-pradowej charakterystyki tranzystora ig = ¢ (UEB). Wzmocnicnie pierwszego stopnia
wzmacniajgcego odbiornika, czyli tranzystora T1 idziatanie automatycznej regulacji wzmocnienia tego stopnia
powinny by¢ oczywiscie tak dobrane, aby niemozliwe byto przesterowanie nastepnego stopnia odbiornika napig-
ciem Uyy wystepujacym na wyjsciu tranzystora T1.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad automatycznej regulacji wzmocnienia odbiomika radiowego zawierajacy wzmacniacz napigcia
regulacyjnego z prostownikicm oraz regulowany automatycznie dzielnik napigcia wejsciowego,znamienny tym, ze
zastosowany w tym uktadzie wzmacniacz napigcia regulacyjnego (2) jest szerokopasmowym wzmacniaczem
wielkiej czg ctotliwosci. -

2. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze wejscie szerokopasmowego wzmacniacza napiecia regulacyj-
nego (2) jest dotaczone rownoleg.le do wejscia plerwszego elementu wzmacniajacego zastosowanego w wejscio-
wym stopmu odbiornika.

3. Uklad wedtug zastrz. 1 )znamxenny tym, Ze wejSciowy szerokopasmowy wzmacniacz wielkiej czestotli-
wosci (2) odbiornika jest zarazem czescia wzmacniacza napiecia regulacyjnego.
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